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We build a better future!

Caracteristicas Eléctricas

» Moédulo Fotovoltaico Policri

Maxima Potencia Garantizada (Pmax)
Minima potencia garantizada
Tension Punto de Maxima Potencia (Vpm)
Corriente en Punto de Méaxima Potencia (Ipm)
Tension de Circuito Abierto (Voc)
Corriente Corto-circuito (Isc)
Tolerancia Potencia/Médulo

N° de células y conexiones

Tipo de Células

Eficiencia de Paneles

Coeficiente de Temperatura de Pmax
Coeficiente de Temperatura de Voc
Coeficiente de Temperatura de Isc

stalino

182 185 188

w 182 185 188
w 176.5 179.5 182.4
Vv 25.9 26.0 26.2
A 71 71 7.2
\% 32.7 32.8 33.0
A 7.8 7.8 7.9
% +3 +3 +3
% 12.6 12.8 13.0
%/K  -0.43 -0.43 -0.43
%/K  -0.32 -0.32 -0.32
%/K  0.056 0.056 0.056

#Todos los datos en STC (Condiciones estandar de Ensayo). Los datos pueden variar sin previo aviso.

» Moédulo Fotovoltaico Monocristalino

Maxima Potencia Garantizada (Pmax)
Minima potencia garantizada
Tension Punto de Maxima Potencia (Vpm)
Corriente en Punto de Maxima Potencia (Ipm)
Tension de Circuito Abierto (Voc)
Corriente Corto-circuito (Isc)
Tolerancia Potencia/Mddulo

N° de células y conexiones

Tipo de Células

Eficiencia de Paneles

Coeficiente de Temperatura de Pmax
Coeficiente de Temperatura de Voc
Coeficiente de Temperatura de Isc

188 191 194

w 188 191 194
w 182.4 185.3 188.2
Vv 25.0 25.2 25.6
A 7.5 7.6 7.6
Vv 33.0 33.2 33.2
A 8.1 8.2 8.2
% +3 +3 +3
% 13.0 13.2 13.4
%/K  -0.44 -0.44 -0.44
%/K  -0.34 -0.34 -0.34
%/K  0.052 0.052 0.052

#Todos los datos en STC (Condiciones estandar de Ensayo). Los datos pueden variar sin previo aviso.
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Solo personal cualificado debe instalar o realizar tareas de mantenimiento.

Estar atento por el peligroso alto voltaj

e de Corriente Directa.

No danar ni rayar la superficie posterior del panel
No transportar o instalar los médulos cuando estan humedos.

35(1.38")

HIS-MCICICISF
191 194 197 200 203 206
191 194 197 200 203 206
185.3 188.2 191.1 194.0 196.9 199.8
26.3 26.4 26.6 26.7 26.9 271
7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.6
33.0 33.1 33.3 33.6 33.7 33.8
8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.3
+3 +3 +3 +3 +3 +3
54 en series
6" Silicio Poli-cristalino
13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
HIS-S[I[C1CISF
197 200 203 206 209 212
197 200 203 206 209 212
1911 194.0 196.9 199.8 202.7 205.6
25.9 26.3 26.5 26.8 26.9 27.0
7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.9
8883 33.4 33.4 33.5 33.5 33.5
8.2 8.3 8.3 8.4 8.5 8.6
+3 +3 +3 +3 +3 +3
54 en series
6" Silicio Mono-cristalino
13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
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Temperatura Nominal Operativa de las células 46T + 2

Temperatura Operativa

Tension Maxima del Sistema

-40-85T

DC 600 V (UL)

Latest Update: December 2009

DC 1,000 V (IEC)



